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成果摘要： 

  该项目使用InGaAsP/InP低特征温度材料代替AlGaInAs/InP高特征温度材料，采用特殊的多量子阱设计，达到了-

40℃～+95℃宽温度范围内的技术性能指标。对PBH结构进行了优化设计，提高了器件的性能和可靠性。使用特殊的

MOCVD二次外延技术实现了器件性能的优化。GPON用1310nm InGaAsP/InP BH激光器芯片是GPON突发式光模块和

GPON光传输网络必须的核心部件，具有技术含量高、用量大的特点。随着网络的铺设和升级的到来，市场用量将会越

来越大。因此有着十分广阔的市场前景。 

GPON用1310nm InGaAsP/InP BH宽温度范围激光器芯片
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